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摘要(译)

当致动发光元件以允许发光时，发生焦耳热的产生，导致有机化合物的
分解或结晶，从而引起发光器件的劣化。因此，提供本发明的发光元件
以实现去除或减少热量的产生。在本发明中，在两个电极之间，具有有
机化合物和碳基薄膜的层交替地层叠，用于使用隧道效应降低发光元件
中的驱动电压。另外，将碳基薄膜放置在含有有机化合物的膜上，从而
防止电场局部集中并且还防止在阳极和阴极之间产生短路。
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